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Mehrschichtiges Entkopplungs- und Abdichtungssystem 




Die Erfindung betrifft ein mehrschichtiges Entkopplungs- und Abdichtungssystem,. 
insbesondere fur die Verlegung kerarnischer Belage im Diinnbettverfehren, gemali 
s Oberbegriff des Anspruches. 1 . 

Keramische Belage und insbesondere Fliesen werden heute Qblidherwelse im soge- 
nannten Dunnbettverfahren verlegt, bei dem die keramischen Belage in eine dQnne 
Kleberschlcht aus einem Fliesenmortel verlegt werden. Dieses im Innenberetch zu- 
friedenstellende Verfahren weist jedoch bei der Verarbeitung von keramischen Bela- 

10 gen im Au&enbereich insofern Probleme auf, als die Feuchtlgkeitsbelastung und die 
Temperaturbelastung derartiger Belage nicht selten zu schleichehder ZerstSruhg der 
Fiiesen bzw, deren Veriegungsuntergrunde fuhrt, wodurch geringe Haltbarkeitszelten 
derartiger Belage nicht zu vermeiden sind und fQr die Sanierung hohe Kosten ent- 
stehen konnen. Auch fuhrt durch den Fliesenbelag In den Untergrund eingedrungene 

is Feuchtigkeit hSufig zu Schaden am Bauwerk selbst, da die Feuchtigkeit. nicht mehr 
frei entweichen kann. Dies ist besonders haufig bei Balkonabdichtungen festzustel- 
len. 
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Auch 1st clurch die teilweise deutlich unterschledllchen Ausdehnungskoeffizienten 
von Untergrund, Dunnbettmortel und keramischern Belag durch die inn Auftenbereich 
auftretenden sehr hohen Temperaturdifferenzen zwischen hohen Temperaturen auf- 
grund Sonnenelnstrahlung und niedrigeren Temperaturen bei Frost das Riliverhalten 
5 des keramischen Belages und des Untergrundes schwlerlg zu beherrschen. Es 
kommt daher haufig zu RIssen im Fliesenbelag, wenn der Fliesenbelag fest mit dem 
Untergrund verbunden wird. 

Es ist daher schon vlelfach vorgeschlagen worden, derartige im AuRenbereich ver- 
legte keramische Belage dadurch haltbarer verlegen zu konnen, daft eine gezlelte 

10 Entkopplung zwischen dem keramischen Belag und dem Unterbau herbeigefQhrt 
wird. Eln solches Entkopplungssystem sorgt zwar ftir die mechanlsche Entkopplung 
quer zur Vertegefiache, hat Jedoch haufig den Nachtell. daft die mechanische Be- 
lastbarkelt des Fllesenbelages und des Entkopplungssystems nicht zufrledenstellend 
1st Einerseits 1st die Verankerung der Fllesen an dem Entkopplungssystem nlcht hin- 

15 reichend fest, andererseits ist die Druckfestigkeit des Entkopplungssystems selbst 
nlcht optimal. 

Elhe derartige Gestaltung eines Entkopplungs- und Abdichtungssystems Ist aus der 
DE 100 60 751 C1 bekannt Bei dieser Gestaltung wlrd eln Abdichtungs- und Drai- 
nagesystem vorgeschlagen, das unterseitlg eine Kunststoff- oder Bitumenschlcht 

20 aufyelst, Qber der eine erste Vliesschlcht aus einem ersten hydrophoben Polymer, 
dardber eine Drainageschicht aus elnem zwelten hydrophoben Polymer und wleder- 
um daruber eine zwelte Vliesschlcht aus dem ersten hydrophoben Polymer ange- 
ordnet sind. Dieser Schlchtaufbau erlaubt zwar In gewlssen Grenzen eine AbfQhrung 
eingedrungener Feuchtigkeit aus dem Unterbau einer Fliesenschicht, doch ist die 

25 mechanlsche Belastbarkelt elnes derarttgen Schichtaufbaus nlcht zufriedenstellend, 
da die Etnbettung der obersten Viiesschicht In den Fliesenmortel keine hinreicjhende 
Verankerungsfunktlon bzw. Bewehrungsfunktlon erlaubt Die Drainageschicht ist 
hierbei als eine gitterartlge Schicht ausgebildet, ohne das genaue Angaben zur Aus- 
blldung der gitterartlgen' Schicht gemacht werden. 

30 Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist es daher, ein gattungsgemaftes mehrschlch- 
tiges Entkopplungs- und Abdichtungssystem derart weiterzubilden, dafi eine Verbes- 
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serung der mechanischen Belastbarkeit und der Verankerung an der Fliesenschicht 
errelchbar 1st. 

Die Losung der erfindungsgemaften Aufgabe ergibt sich aus den kennzeichnenden 
Merkmalen des Anspruches 1 in Zusammenwlrken mit den Merkmalen des Oberbe- 
s griffes. Wettere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erflndung ergeben sich aus den 
Unteranspruchen. 

Die Erfindung beschreibt ein mehrschlchliges Entkopplungs- und Abdichtungssy- 
stem, insbesondere fur die Veriegung keramlscher Belage im DQnnbettverfahren, 
aufweisend einen Schlchtaufbau, aufgefuhrt von unten nach oben, mit einer flussig- 
10 keltsundurchlSsslgen Abdichtungsschicht, einer aus einem gitterartigen Struktureie- 
ment gebiideten Verankerungsschicht fur eine im Bereicb der Oberseite des Ent- 
kopplungs- und Abdichtungssystems einzubringende, bel der Verarbeiturig plasti- 
sche und danach aushartende VerfQIImasse sowie einer an der Verankerungsschicht 
zumindest abschnittsweise fest angeordneten Armierungsschlcht. Hierbei 1st Insbe- 
ie sondere durch die oberseitig angeordnete Verankerungsschicht und die dariiber auf- 
gelegte und damit befestigte Armierungsschicht dafur gesorgt, daft ein oberseitig 
eingebrachter Fugenmortel sich volistSndig mit dem Entkopplungs- und Abdich- 
, tungssystem verbindet und dabel dafQr sorgt, daR eine entsprechende Belastbarkeit 
. des Entkopplungs- und Abdichtungssystems erzielt wird. Das gitterartige Struktur- 
20 element erlaubt hierbei. einen besonders einfachen Aufbau der Im wesentllchen die 
Dicke des Entkopplungs- und Abdichtungssystems bestimmenden Verankerungs- 
schicht Die Abdichtungsschicht sorgt dabei fQr eine entsprechende feuchtigkeitsun- 
durchlassige Abdichtung gegenQber einem Untergrund am Einbauort und Im Faile 
_ einer schwimmenden Veriegung auch fQr eine mechanische Entkopplung. 

25 In einer ersten Ausgestaltung kann vorgesehen werden, daft das gitterartige Struk- 
turelement aus stabformig gitterartig zueinander angeordneten und anelnander an 
den KreuzUngspunkten des Gitters festgelegten Elnzelstaben gebildet ist Ein derar- 
tiges gitterartiges Struktureiement lalM sich einfach aus gleichartig vorfertigbaren 
Elnzelstiben herstellen und man kann daher etwa kostengunstig extrudierte Elnzel- 

30 stabe verarbelten, die auf Trommeln aufgewickelt und fur das Herstellen der gitterar- 
tigen Strukturelemente jeweiis zueinander positioniert werden. Damit ist die Herstel- 
lung elnes solchen gitterartigen Strukturelemehtes sehr kostengQnstig und einfach. 
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Anders als bei bekannten Entkopplungs- und Abdlchtungssystem mussen keine ' 
aufwendigen Werkzeuge gefertigt werden, die zuelnander abgewinkelte Oder sonst- 
wle verformte Bereiche herstellen. Hlerbel kann in weiterer Ausgestaltung dafur ge- 
sorgt werden, daB die Einzelstabe des gitterartigen Strukturelementes eine Im we- 
8 sentlichen rechteckige Querschnittsform autvvelsen. Insbesondere wenn die Einzel- 
stabe ungleichfSrmlge Abmessungen ihrer Kanten aufweisen, laBt slch die Dlcke der 
gitterartigen Strukturelemente einfach verandern und an unterschiedliche BedOrfnls- 
se anpassen. 

Von besonderem Vorteil ist es, wenn die sich kreuzenden Einzelstabe des gitterarti- 
10 gen Strukturelementes so angeordnet sind, daft eine erste Schicht aus Jewells gleich 
orientlerten Elnzelstaben unterhalb einer zwelten Schicht aus dazu in einem Winkel 
angeordneten, Jeweils zuelnander gleich orientierten Eirizelstaben besteht. Somit 
entflllt bei der Herstellung des gitterartigen Strukturelementes die Notwendigkelt, die 
Einzelstabe wie bei textilen Geweben. jeweils zuelnander zu verschranken. was die 
16 Herstellung waiter vereinfacht und zum anderen dafur sorgt, daft die gielchartigen 
Schichten der unteren und der oberen Lage der Einzelstabe zwlschen slch Jeweils 
entsprechende Freiraume bilden, die fur die Elnbringung der Verfullmasse genutzt 
werden kdnnen. Es Ist hierbei denkbar, daft die gitterartige Struktur aus den Einzel- 
staben eine Rauten-, Rechteck- Oder Quadratfbrm aufweist. Auch andere geometri- 
20 sche Muster sind selbstverstandllch denkbar. 

» 

Eine weitere Vereinfachung der Herstellung der Drainageschicht laRt sich erreichen, 
wenn die Einzelstabe der beiden Schichten miteinander im Kreuzungsbereich unter 
mechanischem Druck verschweiRt sind. Etwa kann durch Aufheizen der durch Tem- 
peraturelnfluR plastisch verformbaren Einzelstabe dafQr gesorgt werden, dafc im Be- 
} 2s rilhrungsbereich der Einzelstabe eine Erweichung und eln VerschweiRen mit dem 
Jewells darunter llegenden Einzelstab erfolgt und sich damit ein mattenartiger Ver- 
bund der Einzelstabe erglbt 

Weiterhin ist es denkbar, dais etw& bei einem Verschweifien der Einzelstabe die Ein- 
zelstabe des gitterartigen Strukturelementes zu mindestens an den Kreuzungspunk- 
30 ten zueinander verkippte Kantenberelche aufweisen, wodurch slch hinterschnittene 
Abschnltte an den Elnzelstaben bilden. Durch das plastisphe Umformen der Einzel- 
stabe im Bereich der Kreuzungspunkte durch Temperatureinfluli kommt es. dazu, 



5 
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daR die Einzelstabe durch den mechanischen Druck.ein wenig verformt werden und 
dadurch Ihre Ausrlchtung abhangig von der Lage des mit dem Einzelstab zu verbin- 
denden anderen EInzelstabes verandern. Dies fuhrt dazu, daR sich Hinterschnei- 
dungen bilden, die etwa fur die Verankerung In der VerfQIimasse von besonderem 
5 Vorteil sind. Die VerfQIimasse dringt aufgrund ihrer Plastizitat bei der Verarbeltung in 
diese Hinterschneidungsbereiche ein und kann nach dem Ausharten sich wesentlich 
besser an der Verankerungsschicht durch die Hinterschnitle der Einzelstabe festhal- 
ten. 

Von weiterem Vorteil 1st es, wenn zwischen jeweiis der ersten und der zweiten 
10 Schfcht aus EinzelstSben .eine durchgehende Dampfdruckausgleichsschicht ange- 
ordnet wird. Eine solche Dampfdruckausgleichsschicht, die etwa aus einer Polyethy- 
lenfolie gebildet sein kann, dient zu einer weiteren Abdlchtung des Untergrundes, 
ISRt glelchzeitig in grundsatzlich bekannter Weise aber ein Abdampfen von Feuch- 
tigkeit aus dem Untergrund zu. Diese Dampfdruckausgleichsschicht kann bel der 
15 Herstellung des Verbundes der beiden Scharen der Einzelstabe zwischen diese 
Schichten mit eihgelegt und durch VerschweiRen glelchzeitig fest mit den Einzelsta- 
ben verbunden werden. Dadurch ist eine besonders einfache Herstellung gewShrlei- 
stet. 

Weiterhin ist es in anderer Ausgestaltung denkbar, daR die Armierungsschlcht auf 
2cr der Verankerungsschicht aufgeschweiRt Oder auch auftjeklebt ist Hierdurch kann die 
Armierungsschicht zum einen gut In die VerfQIimasse eingebettet werden, zum ande- 
ren hangt sie fest an der Verankerungsschicht, die ebenfalls mit der VerfQIimasse 
ausgefullt wind. Damit ergibt sich ein besonders guter Verbund zwischen der Verfilll- 
masse und der Armierungsschicht bzw. der Verankerungsschicht. Es ist hierbei 
25 ♦ denkbar, daR die Armierungsschicht als ein gitterartlges Gewebe gebildet Ist, vor- 
zugsweise als ein Glasfasergewebe, das zur sicheren Verankerung mit der obersel- 
tig des Entkopplungs- und Abdlchtungssystems einzubrlngenden VerfQIimasse dient. 

Von Vorteil fOr die Verarbeltung grQRerer Flachen des Entkopplungs- und Abdlch- 
tungssystems Ist es, wenn die Armierungsschicht sich zu mindestens in einzelnen 
30 Randberelchen des Entkopplungs- und Abdlchtungssystems Qber die anderen 
Schichten hinaus erstreckt, um einen Obergang zu anderen .AbschnlttendSs Ent- 
kopplungs- und /\bdichtungssystems zu schaffen, Hierdurch kann ein entsprechend 



G 
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Oberlappter Anschluft an den Randern etwa einzeln verarbettbarer Bahnen errelcht 
weitien, der keinerlei Festigkeltsvertust an den Obergangsberelchen zwischen be- 
nachbarten Bahnen mit sich bringt 

Welterhin 1st es denkbar, daR das Entkopplungs- und Abdichtungssystem lose auf 
einem Untergrund veriegbar ist Hierdurch wlrd eine vollstandlge mechanische Ent- 
kopplung etwa eines aufgebrachten Fllesenbelages vom jeweillgen Untergrund er- 
reicht, der etwa bei stark unterschiedlichen Temperatur-Ausdehnungskoeffizienten 
oder arbeitenden UntergrQnden wie etwa Holzbdden notwendig ist. 

In einer anderen Ausgestaltung ist es denkbar, daft das Entkopplungs- und Abdich- 
tungssystem fest, vorzugsweise verklebt auf einem Untergrund veriegbar ist. Hier- 
durch wird eine sichere Befestigung des Entkopplungs- und Abdichtungssystems 
erreicht, wenn dies durch die Eigenschaften des Untergrundes zulassig und slnnvoll 
Ist. , 

t 

Denkbar ist in einer weiteren Ausgestaltung, daS die Abdichtungsschlcht aus einem 
is feuchtigkeitsundurchlassigen Verankerungsvlies gebildet ist. Ein solches Veranke-. 
rungsvlies verbindet Sich aufgrund seiner Struktur besonders gut mit dem Untergrund 
und ist an sich grundsatzlich bekannt. 

In einer anderen Ausgestaltung kann zur Erhdhung der Abdichtungswirkung die Ab- 
dichtungsschight auch aus einer Polymer-Abdlchtungsschicht bestehen, insbesonde- 
zo re aus einer Polyethylen-Abdlchtungsschicht, die grundsatzlich schon bekannt ist. 
Auch ist dabei denkbar, dali die Abdlchtungsschicht zumindest unterseitig ein Vlies- 
gewebe zur Verankerung mit dem Untergrund, vorzugsweise zur Verankerung in ei- 
nem Kleber beif ester Verlegung aufweist. 

• Von Vorteil f£ir die Abdichtung auch groRerer Flachen Ist es dabei, wenn die Abdlch- 
2s tungsschicht sich zu mindestens in einzelnen Randbereichen des Entkopplungs- und 
Abdichtungssystems uber die anderen Schichten hlnaus erstreckt, urn elnen feuch- 
tigkeitsundurchlassigen Obergangsbereich zu anderen Abschnitten des Entkopp- 
lungs- und Abdichtungssystems zu schaffen. Damit kann Im Bereich der Oberlap- 
pung ein feuchtigkeitsdichter AnschluB an benachbart veriegte Bahnen errelcht wer- 
M den. 
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Hinslchtllch der Abmessungen der einzelnen Schlchten des Entkopplungs- und: Ab- 
. • dichtungssystems ist es denkbar. daft die Dicke der Verankerungsschlcht zwlschen 2 
und 6 Millimetern und damlt In elner Ausgestaltung die Gesamtdtcke des Entkopp- 
lungs- und Abdichtungssystems Im wesentllchen zwischen 2 und 8 Millimetern be- 
5 tragt Hlerdurch tragt das Entkopplungs- und Abdichtungssystem nicht wesentllch . 
relatlv zu einem vorgegebenen Untergrund auf und kann auch bei r§umlichen knap- 
pen Einbauverhaltnissen unproblematlsch eingesetzt werden. 

Es Ist von wesentlichern Vortell fur die Benutzungseigenschaften des erfindungsge- 
maften Entkopplungs- und Abdichtungssystems, wenn die Verankerungsschlcht 

io nach dem Efnbringen der VerfQIImasse im wesentllchen vollstandig mit der Verfull- 
masse ausgefOllt ist und die in die ausgehartete VerfQIImasse elngebettete Armie- 
rungsschicht eine Versteifungs- und Bewehrungsfunktion fur die Abtragung von 
oberhalb eingeleiteter mechanischer Belastungen erfullt. Damit wird die Lastabtra- 
gung uber wesentllch grSRere Schlchtdicken als bei bekannten Entkopplungs- und 

is Abdichtungssystemen mSgllch, da zusatdich noch die ganze Schlchtdicke der Ver- 
ankerungsschlcht bei mechanischen Belastungen mittrSgt und gleichzeitig durch die 
Armierungsschicht verstarkt ist 

Eine besonders bevorzugte AusfQhrungsform des erfindungsgemafteri Entkopp- 
lungs- und Abdichtungssystems zeigt die Zeichnung. 

20 Eszeigen: 

Figur 1 - einen Schnitt durch ein erates erfindungsgemaBes Entkopplungs- 
und Abdichtungssystem zur EriSuterung des Schichtaufbaus, 

Figur 2 - eine Draufsicht auf ein erfindungsgemaftes Entkopplungs- und Ab- 
dichtungssystem gemalj Figur 1, 

as Figur 3 - Anordnung von Oberlappungsbereichen fOr Armierungsschicht und 
Abdichtungsschicht an einem erflndungsgemSftes Entkopplungs- 
und Abdichtungssystem gemaft Figur 1 , 

Figur 4 - einen anderen.. Schichtaufbau des erfindungsgemSBen Entkopp- 
lungs- und Abdichtungssystems ohne zwischengelegte Dampfdruck- 
30 ausgleichsschicht und unterseitlg nur mit einem Verankerungsvlies. 
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In der Figur 1 ist in elner geschnlttenen Seltenansicht der Schichtaufbau elnes,ersten 
erflndungsgemafien mehrschlchtlgen Entkopplungs- und Abdichtungssystems 1 auf- 
gezelgt, wobei in der Figur 2 eine geschnlttene Draufsicht etwa in Hohe einer Ab- 
dichtungsschicht 4 zu erkennen ist und in der Figur 3 eine Draufsicht auf das Ent- 

s kopplungs- und Abdichtungssystem 1 geschnitten entlang der Armierungsschicht 5 
dargestelit ist. Das Entkopplungs- und Abdichtungssystems 1 ist in der Figur 1 im 
• Einbauzustand auf einem Untergrund 15, etwa einem Zementestrich oder derglel- 
chen dargestelit. wobei oberhalb des Entkopplungs- und Abdichtungssystems 1 eln 
Fliesenbelag aus Fllesen 10 zu erkennen ist, der im Dunnbettverfahren in einem 

no Fliesenmdrtel 12 verlegt ist, wobei die Fugen 1 1 zwischen den einzelnen Fliesen 1 0 
ebenfalls mit dem Fliesenmortel 12 ausgefOllt slnd. 

Das erfindungsgemaBe Entkopplungs- und Abdichtungssystem 1 besteht dabel aus 
einer auf dem. Untergrund 15 aufllegenden Abdichtungsschicht 4, die beisplelsweise 
aus einem Polyethylen gebildet ist und als Bahn bestlmmter Breite veriegt werden 
is kann. Die Abdichtungsschicht 4. kann dabei mit dem Untergrund 15 verklebt sein, 
ebenfalls ist es denkbar, zur Entkopplung von Untergrund 15 und Fliesenbelag aus 
den Fliesen 10 die Abdichtungsschicht 4 auf dem Untergrund 15 nur schwimmend 
aufzulegen. Derartige Verlegeverfahren sind grundsatzlich bekannt und sollen daher 
hier nicht welter behandelt werden. 

20 Oberhalb dieser Abdichtungsschicht 4 ist eine Verankerungsschicht 2, 3 aus einer 
noch spater erlauterten gitterartigen Struktur mit der Abdichtungsschicht 4 verbun- 
den. Die Verbindung kann beisplelsweise durch Verkleben oder VerschweiBen in 
grundsatzlich bekannter Welse abhSngig von den verwendeten Materiallen erfolgen. 
Diese Verankerungsschicht 2, 3 Ist aus zwei einzelnen Schichten 2, 3 gebildet, zwl- 

25 schen denen eine Dampfdruckausgleichsschicht 6 in noch naher beschriebener 
Weise angeordnet werden kann. 

Die Verankerungsschicht 2, 3 ebenso wie die mit ihr verbundene und oberhalb an- 
geordnete Armierungsschicht 5 dient zur Verankerung des Entkopplungs- und Ab- • 
dlchtungssystems 1 an dem Fliesenmortel 12 und damit der Schicht aus den Fliesen 
so 10. Die Armierungsschicht 5 kann beisplelsweise Im grundsatzlich bekannter Welse 
aus einem gitterartlg angeordneten Glasfasergewebe bestehen, das entsprechende 
Offnungen und freie Bereiche aufweist. damit der Fliesenmortel 12 moglichst tief In 
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die Verankerungsschicht 2, 3 eintreten kann. Die Verankerungsschicht 2, 3 wrtrt 
dabei in noch naher beschriebener Weise Aufnahmeraume 16 1Dr den Fliesenmortel 
12 auf und dlent damit zur Verbesserung der Verankerung des Fliesenmortels 12 an 
dem mehrschichtjgen Entkopplungs- und Abdlchtungssystem 1 . 

6 Die Festlegung der Fliesenschlcht aus den Fiiesen 10 erfolgt hierbel dadurch, daft 
der Fliesenmbrtel 12 vor dem Auflegen der Fiiesen 10 oberseitig auf die Armlerungs-' 
schicht 5 aufgebracht und mit einer Kelle moglichst tief durch die Offnungen der Ar- 
mierungsschlcht 5 in die Verankerungsschlcht 2 bzw. 3 bei Fehien der optionalen 
Dampfdruckausgleichsschicht 6 hlnein gedrOckt wird. 1st die Dampfdruckausgle.chs- 
,o schicht 6 vorhanden, so wird nur die Verankerungsschicht 2 von dem Fliesenmbrtel 
12 ausgefullt. Der im plastischen Zustand verarbeitete Fliesenmortel 12 fiillt hierbei 
die Aufnahmeraume 16 In der Verankerungsschicht 2, 3 weitgehend aus und um- 
flieftt dabei die in noch naher beschriebener Weise gebildeten Einzelstabe 7, 8 der 
Verankerungsschicht 2, 3 nahezu vollstandig. Nach dem Ausharten des Fllesenmbr- 
is tels 12 hat sich ein sehr fester Verband zwlschen der Verankerungsschicht 2, der 
Armierungsschicht 5 und dem Fliesenmortel 12 gebildet, der zum einen die Fiiesen 
10 fest an dem Entkopplungs- und Abdlchtungssystem 1 verankert und zum anderen 
eine stabile, plattenartigen Ausgestaltung der Verankerungsschicht 2, 3 hervorruft. 
Dadurch ist das Entkopplungs- und Abdichtungssystem 1 besonders gut belastbar 
zo durch oberseitig der Fiiesen 1 0 aufgebrachte mechanlsche Belastungen. 

Die gitterartige Struktur der Verankerungsschicht 2, 3 wird hierbei aus unter einem 
Winkel zueinander angeordneten Einzelstaben 7, 8 gebildet, die Qbereinander ange- 
ordnet eine zweilagige Schlchtanordnung aus den Schichten 2 und 3 bilden. Die Ein- 
zelstabe 7, 8 weisen Jewells einen etwa rechtecWgen Querschnitt auf und slnd an 
26. den Kreuzungspunkten 9 etwa durch thermlsche Verfahren mlteinander verechweiftt 
Hierdurch bildet slch auf einfachste Weise eine Oberelnanderordhung von etwa par- 
allel Scharen der Einzelstabe 7, die mit ebenfalls parallelen Scharen der Einzelsta- 
be 8, die unter einem Winkel zu der Schar der Einzelstabe 7 liegen, verbunden sind. 
Zwlschen den Einzelstaben 7 bzw. 8 bilden slch die Aufnahmeraume 16 in der Ver- 
30 ankerungsschlcht 2, 3. 

Die gitterartige Struktur aus den Einzelstaben 7, 8 hat weiterhin den Vorteil, daft Im 
Bereich der Kreuzungspunkte 9 beim Verschweilien der Einzelstabe 7, 8 slch Berel- 

— g . g — — — ^— — nfi. Nrwarnhftf 9nfW 
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che an den Einzelstaben 7, 8 bilden, die Hlnterschrtitte aufwelsen und daher zu elher 
sehr starken Verklammerung des In dlese Berelche elntretenden FIiesenrn6rtels 12 
mit den Einzelstaben 7, 8 nach dem Erharten fuhren. 

Wenn groRere FISchen verarbeitet werden sollen, empfiehlt es sich, sowohl die Ar- 
5 mienjngsschicht 5 als auch die Abdichtungsschicht 4 In Oberiappungsbereichen 14, 
14' soweit uber die Berandung der gitterartlgen Verankerungsschicht 2, 3 hiniiber 
ragen zu lassen, daB sie mlt benachbart anzuordnenden entsprechenden Schichten 
Qberlappend etwa verklebt oder sonstwie an diesen befestlgt werden konnen. 

Es versteht sich von selbst, daB die in den Figuren 2 und 3 aufgezefgte Anordnung 
10 der EinzelstSbe 7, 8 nur beisplelhaft anzusehen ist und slch jegliche Art von geome- 
trischen Mustern aus soichen ElnzelstSben 7, 8 bilden lassen, die von Vorteii fQr die 
Eigenschaften des hier genannten Entkopplungs- und Abdichtungssystems 1 ist. 

Zwischen die beiden Schichten 2 und 3 der Verankerungsschicht kann eine zusatzli- 
che Dampfdruckausgleichsschicht 6 elngeiegt sein, die direkt bei der Hersteliung der 
15 gitterartlgen Struktur der Verankerungsschicht 2, 3 mlt eingebracht werden kann. 
HIerdurch kann auch eine besonders einfache und sfchere Festlegung der Dampf- 
druckausgleichsschicht 6 in dem Schichtaufbau des Entkopplungs- und Abdich- 
tungssystems 1 erfolgen. Derartlge Dampfdruckausgleichsschichten 6 sind grund- 
satzlich bekannt und sollen daher hier nicht naher erlautert werden. 

20 Unterhalb der Abdichtungsschicht 4 kann in grundsatzlich bekannter Weise eine 
Vllesschicht 13 vorgesehen werden, die auf die Abdichtungsschicht 4 aufkaschiert 
oder in sonst bekannter Weise an der Abdichtungsschicht 4 befestlgt ist und fQr den 
. Fall des Verklebens der Abdichtungsschicht 4 mit dem Untergrund 15 eine beson- 
ders gute Befestigung am Untergrund 15 etwa Qber einen Mortal oder Kleber erlaubt 

25 In der Figur 4 ist eine andere Ausgestaltung des erflndungsgemafien Entkopplungs- 
und Abdichtungssystems 1 dargestellt, bei der die Dampfdruckausgleichsschicht 6 
nicht vorhanden ist und anstelie der Abdichtungsschicht 4 nur eine Vllesschicht 13 
zur Auflage auf dem Untergrund 15 vorgesehen ist Hierdurch kann fur nicht feuch- 
tigkeitsempflndliche Untergrunde 15 f etwa bauwerksseitig diphte Untergrunde 15 der 

30 Aufbau des Entkopplungs- und Abdichtungssystems 1 welter vereinfacht werden, 
ohne daB die Entkopplungswirkung darunter leidet Ansonsten gelten fur die Eigen- 
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schaften der Schlchten die vorstehend gemachten Angaben in enteprechender Wei- 



se. 
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Schuteansoruche 

1. Mehrschichtiges Entkopplungs- und Abdichtungssystem (1), insbesondere fQr 
die Verlegung keramischer Belage (10) im DQnnbettverfahreri (12), aufweisend 
einen Schichtaufbau, aufgefGhrt von unten nach oben, mit 

einer flussigkeitsundurchlassigen Abdichtungsschicht (4)> 

einer aus einem gitterartlgen Struktureiement gebildeten Verankeruhgsschicht 
(2, 3) fur eine im Bereich der Oberseite des Entkopplungs- und Abdichtungssy- 
stems (1) einzubringende, bei der Verarbeitung plastische und danach aushar- 
tende Verfullmasse (12), 

einer an der Verankerungsschicht (2, 3) zumindest abschnittsweise fest ange- 
ordneten Armierungsschicht (5). 



2. Entkopplungs- und Abdichtungssystem (1) gemaft Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzelchnet, da& das gitterartige Strukturelement (2, 3) aus stabfdrmig git- 
terartig zueinander angeordneten und aneinarider an den Kreuzungspunkten 

15 (9) des Gitters festgelegten Einzelstaben (7, 8) geblldet 1st. 

3. Entkopplungs- und Abdichtungssystem (1) gemali Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Einzelstabe (7, 8) des gitterartlgen Strukturelementes 
(2, 3) eine im wesentlichen rechtecklge Querschnittsform aufweisen. 
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4. Entkopplungs- und Abdlchtungssystem (1) gemiB elnem der AnsprOche '2 oder 
3, dadurch gekennzeichnet, daft die sich kreuzenden Einzeistabe (7, 8) des 
g'ltterartlgen Strukturelementes (2, 3) so angeordnet slnd, daB elne erste 
Schlcht(2) aus Jewells gleich orlentierten Einzelstaben (7) unterhalb einer zwel- 
6 ten Schicht (3) aus dazu in einem Winkel angeordneten, jeweils zueinander 

gleich orlentierten Einzelstaben (8) besteht 

5. Entkopplungs- und Abdlchtungssystem (1) gemaft einem der vorstehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die gitterartlge Struktur aus den Ein- 
zelstaben (7. 8) elne Rauten-, Rechteck- oder Quadratform aufwelst. 

10 6. Entkopplungs- und Abdlchtungssystem (1) gemaB einem dervorstehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzelchnet, daB die Einzeistabe (7, 8) der beiden 
Schichten (2, 3) miteinander im Kreuzungsbereich (9) unter mechanischem 
Druck verschweiBt slnd. 

7. Entkopplungs- und Abdlchtungssystem (1 ) gemaB einem der vorstehenden An- 
15 spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Einzeistabe (7. 8) des gitterartlgen 

Strukturelementes (2, 3) zu mindestens an den Kreuzungspunkten (9) zueinan- 
der verklppte Kantenbereiche aufweisen, wodurch slch hinterschnlttene Ab- 
schnitte an den Einzelstaben (7, 8) bilden. 

8. Entkopplungs- und Abdlchtungssystem (1 ) gemaB elnem der vorstehenden An- 
20 sprilche, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen Jeweils der .ersten und der 

zweiten Schicht (2, 3) aus Einzelstaben (7, 8) elne durchgehende Dampfdruck- 
ausgletahsschicht (6) angeordnet 1st . 

9. Entkopplungs- und Abdlchtungssystem (1) gemaB Anspruch 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die. Dampfdruckausgleichsschicht (6) aus einer Polyethy- 

26 lenfolie gebildet 1st. 

1 0. Entkopplungs- und Abdlchtungssystem (1 ) gemaB elnem der vorstehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet daB die Armierungsschicht,(5) auf der 
Verankerungsschicht (2) aufgeschwelBt 1st. 
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11. Entkopplungs- und Abdichtungssystem (1) gemaB einem der Anspriiche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichneVdaft die Armierungsschicht (5) auf der Veranke- 
rungsschlcht (2) aufgeklebt 1st. 

12. Entkopplungs- und Abdichtungssystem (1) gemaft einem der vorstehenden An- 
6 . spruche, dadurch gekennzeichnet, daft die Armierungsschicht (5) ein gitterar- 

tig gebildetes Gewebe, vorzugsweise ein Glasfasergewebe, aufweist zur siche- 
ren Verankerung rnit der oberseitlg des Entkopplungs- und Abdlchtungssy- 
stems (1) einzubringenden VerfQIImasse (12). 

1 3. Entkopplungs- und Abdichtungssystem (1 ) gemaft einem der vorstehenden An- 
io spruche, dadurch gekennzeichnet, daft die Armierungsschicht (5) sich zu 

mindestens in einzelnen Randberelchen (14) des Entkopplungs- und Abdich- 
tungssystems (1) iiber die anderen Schichten (2, 3, 6) hinaus erstreckt, urn ei- 
nen Obergang zu anderen Abschnitten des Entkopplungs- und Abdichtungssy- 
stems (1) zu schaffen. 

is 14. Entkopplungs- und Abdichtungssystem (1 ) gemaft einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daft das Entkopplungs- und Abdichtungs- 
system (1 ) lose auf einem Untergrund (1 5) verlegbar ist. 

15. Entkopplungs- und Abdichtungssystem (1) gemaft einem der AnsprOche 1 bis 
13,. dadurch gekennzeichnet, daft das Entkopplungs- urid Abdichtungssystem 

20 (1 ) fest, vorzugsweise verklebt auf einem Untergnjnd (1 5) verlegbar 1st. 

16. Entkopplungs- und Abdichtungssystem (1) gemaB einem der vorstehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, daft die Abdlchtungsschlcht (4) aus einem 

. feuchtigkeitsundurchlassigen Verankerungsvlies gebildet ist. 

17. Entkopplungs- und Abdichtungssystem (1) gemaft einem der Anspriiche 1 bis 
as 15, dadurch gekennzeichnet, daft die Abdichtungsschicht (4) aus einer Poly- 

mer-Abdlchtungsschicht, insbesondere aus einer Polyethylen-Abdlchtungs- 
schicht gebildet 1st. 

18. Entkopplungs- und Abdichtungssystem (1) gemaft Anspruch 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft die Abdichtungsschicht (4) zumindest unterseltlg ein Vlles- 
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gewebe (13) zur Verankerung mit dem Untergrund (15), vorzugswelse zur Ver- 
ankerung in dem Kleber aufweist. 

19. Entkopplungs- und Abdlchtungssystem (1) gemali Anspruch 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft die Abdichtungsschlcht (4) sich zu mindestens in einzelnen. 
Randbereichen (14") des Entkoppiungs- und Abdichtungssystems (1) uber die 
anderen Schichten (2. 3, 5, 6) hinaus erstreckt, um elnen feuchtigkeitsundurch- 
lasslgen Obergangsbereich zu anderen Abschnitten des Entkopplungs- und 
Abdichtungssystems (1) zu schaffen. 

20. Entkopplungs- und Abdlchtungssystem (1) gemali einem der vorstehenden An- 
1P - spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Dicke der Verankerungsschicht (2, 

3) zwischen 2 und 6 Mllllmetern betrigt. 

21 . Entkopplungs- und Abdlchtungssystem (1) gemaft einem der vorstehenden An- 
spruche. dadurch gekennzeichnet, daft die. Gesamtdicke des Entkopplungs- 

• und Abdichtungssystems (1) zwischen 2 und 8 Miillmeterh betragt 

is 22. Entkopplungs- und Abdlchtungssystem (1) gemali einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daft die Verankerungsschicht (2, 3) nach 
dem Einbringen der Verfullmasse (12) im wesentlichen vollstandig mit der Ver- 
fullmasse (12) ausgefQIlt 1st und die in die ausgehartete Verfullmasse (12) ein- 
gebettete Armlerungsschicht (5) eine Versteifungs- und Bewehrungsfunktion fDr 

20 die Abtragung von oberhalb elngeleiteter mechanlscher Belastungen erfullt. 




Pstenterwalt DInMna. Uwe Sehnoider. Unna 



OR. Nnvamhftr 9003 



Datum 06 



11.03 18:56 FAXG3 Nn 718354 von NVS:FAXG3.I0.0201/0230322054 (Seite 20 von 22) 



Beschrelbung Blatt 1 2 



Sachnummemliste 



1 


Entkopplungs- und Abdichtungssystem 


2 


Verankerungsschicht 


3 


Verankerungsschlcht 


5 4 


. Abdichtungssohlcht 


5 


Armierungsschlcht 


6 


Dampfdruckausglelchsschicht . 


7 


Einzelstab 


8 


Einzelstab 


10 9 - 


KreUzungsbereich 


10 


Fllese 


11 


Fuge 


12 


Fliesenmfirtel 




Verankerungsvlles 


15 14 


Oberlappungsbereich 


15 


Untergrund 


16 


Aufnahmeraurne 




Patcntanwalt DIpl.-*ng. Uwe Schneider. Unria 06, November 2003 



Datum 06.11.03 18:56 FAXG3 Nr: 718354 von NVS:FAXG3.l0.0201/0230322054 (Seite 15 von 22) 



07/ J.-L UO 10.V& rnA t«*o a.*.*** 



Blanke & Co. 
Im Wluhlental 11 
58642 Iserlohn 



Patentanwalt \ 
Uwe Schneider \ 

Dlptom-lnganleur I 




European Trademark Attorney 
European Patent Attorney 



»mey / 

f y 



Zugelassaner Vertreter belm Euro- 
pSscnen Patentamt (EPA) und belm 
Europalschen Markenamt (HABM) 

Hotbeinstr, 27 

D-594Z3 Unna 

Fon +49(0)2303/22054 

Fa* +49 (0) 2303/22004 

Email OS@Patent-Scnnelder.de 

ht^^/Vww.Peterit^chneWar.da 




nb 




Zusammenfassunq 

Die Erfindung betrifft ein mehrschlchtiges Entkopplungs- und Abdichtungssystem (1), 
insbesondere fur die Verlegung keramischer Belage (10) im DOnnbettverfahren (12), 
aufweisend elnen Schlchtaufbau, aufgefiihrt von unten nach oben, mit einer flussig- 
keitsundurchlassigen Abdichtungsschicht (4), einer aus elnem gitterartigen Struktur- 
element geblldeten Verankerungsschicht (2, 3) fQr eine im Berelch der Oberseite des 
Entkopplungs- und Abdichtungssystems (1) einzubringende, bei der Verarbeitung 
plastisohe und danach aushartende VerfQIimasse (12) sowle einer an der Veranke- 
rungsschicht (2, 3) zumindest abschnittsweise fest angeordneten Armierungsschicht 
(5). Hierdurch wird die Belastbarkeit des Entkopplungs- und Abdichtungssystems (1) 
und die Verbindung mit auf dem Entkopplungs- und Abdichtungssystem (1) Qbli- 
cherweise veriegten keramlschen Belagen (10) wesentiich verbessert. 



(hlerzu Fig. 1) 
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